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摘要(译)

本发明涉及三芳基胺化合物和组合物，包括这样的化合物，即是在电子应用中有用。它还涉及其中有源层包括这样的化合物或组合
物的电子器件。所述三芳基胺化合物可以作为在空穴传输层的空穴传输材料。所述三芳基胺化合物也可以存在于与能够具有380和
750纳米之间具有发射最大值电致发光的有机金属化合物结合的光活性层。
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